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Vliv teploty na VA charakteristiku vykonové kiremikové diody

P¥i zadaném teplotnim rozsahu (20°C — 120°C) nedochazi ke zménam nevlastni vodivosti, nebot jsou
jiz vSechny nosice naboje z primési (donorl a akceptor() uvolnény. Na VA charakteristiku ma tedy
vliv pouze zména vlastni vodivosti, ktera s rostouci teplotou roste (pfi vyssi teploté vznika vice parl
elektron-dira). To se projevi jak v propustném, tak i v zavérném smeéru.
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V propustném sméru je vsak zména méné vyraznd, nebot prevlada vliv majoritnich nosica,
s rostouci teplotou se charakteristika pfiblizuje k ose proudu (klesa Uyo) — dochazi tedy ke ,,zlepseni”

vlastnosti v propustném sméru.

V zavérném sméru je viak proud zpUsobeny vlastni vodivosti srovnatelny s proudem
majoritnich nosica, ¢imzZ se vyrazné zvysuje Iz a tim se zhorsuji vlastnosti v zavérném sméru.



